Eingangsbaustein

Ton fiir Amtszusatz F 723 und F 723/1 bzw,.
F 723¢ und F 723/1¢

2 Seiten; Seite 1

1. Herkunft

1.1. Entwicklungsbetried
Rundfunk- und Fermsehtechnisches Zentralamt, Berlin=-Adlershof
Institut flir Post- und Ferrmeldewesen

1.2, Herstellerbetrieb
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

2. Kermdaten

2.1, Verwendung und

2,2, Beziehung zu anderen Gerdten

Dieser Baustein wird zusammen mit dem Amtszusatz F 723¢c und P 723/1c¢ (F 723 wmd F723/1) eingesetzt.
’ber denselben werden die Amtsleitungen zum Rufanschaltbaustein F 701.0¢ (F T701.0) gefithrt und
durch Ansteuerung der X1 bis 3-Re1ais vom F 723.2¢ (F 723.2) aus an die Abfrage geschaltet.

F 723.17 unterscheidet sich vom F 723.7c¢ durch ﬁie Verwendung unterschiedlicher Dioden
(siehe Position 4.2.).
Kartenbausteine beider Ausfilhrungen sind gegeneinander austauschbar.

»
2.3. Elektrische Daten

: _ gy ¥V
Betriebsspamnung } UB 24 V oy
Betriebsstrom JB = 20 mA
2.4, Auswechselbare Teile entfallt
2.5. Aufnahmerahmen
fiir Tischeinbau entsprechend Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 2
flir Gestelleinbau entsprechend \Verk-Standard RFZ 507 23, Blatt 4

2.5. MaBangaben
F 723.,1 und F 723,1c sind Kartenbausteine entsprechend Wérk-Standard RFZ 507 23, Blatt 6

mit den Abmessungen 95 mm x 110 mm,
Nax. Hohe der Bauelemente 27 mm
Aufreihabstand 35 mm

2.7. ilasse 90 g

2.8. Zeichnungssatz 127.87

3. Anschliisse

3.1. Kontaktbelegunz der Buchsenleiste am Aufnahmerahmen (auf die LUtOsen gesehen)
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4.  Schaltzeichen

4.1, Schaltkurzzeichen B
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Seite 2 F 723.1; F 723.1¢
4.2. Stromlaufplan
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